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Mitsubishi Electric vai langar sensor de infravermelhos
de diodo téermico MelDIR

Deteta com precisdo o calor para identificar tipos de fontes de calor e comportamentos
humanos especificos

TOQUIO, 6 de agosto de 2019 — A Mitsubishi Electric Corporation (TOQUIO: 6503) anunciou hoje que ira

lancar, a 1 de novembro, o sensor de infravermelhos de diodo da Mitsubishi Electric (MelDIR, Mitsubishi

Electric Diode InfraRed), um sensor térmico para aplicagbes nos campos de seguranca, aguecimento,
ventilacdo e ar condicionado (HVAC) e edificios inteligentes. O MelDIR distingue com precisdo entre
humanos e outras fontes de calor e permite a identificacdo de comportamentos humanos especificos, como
caminhar, correr ou levantar as maos. Proporciona imagens de alta resolucéo e elevada resolucdo térmica,
utilizando tecnologia de sensor de infravermelhos de diodo térmico desenvolvida pela Mitsubishi Electric
para 0 Advanced Land Observing Satellite-2 "DAICHI-2" (ALOS-2).
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Sensor de infravermelhos de diodo térmico MelDIR
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Funcionalidades

1)

2)

Imagens de alta resolucao e elevada resolucédo térmica

Resolucao de pixeis 10 vezes superior (80 x 32 pixeis) e resolucdo térmica cinco vezes superior de
100 mK, ou 0,1 °C, em comparagdo com 0s sensores de termopilha de 16 x 16 pixeis vendidos agora
no mercado, utilizando tecnologia de sensor de infravermelhos de diodo térmico instalada na camara
termografica compacta (CIRC, Compact InfraRed Camera) para observagdo da Terra com o ALOS-2,
que a Mitsubishi Electric entregou a Agéncia Japonesa de Exploracdo Aeroespacial em 2014.

As pernas de suporte, mais finas gracas a técnica de microfabrico, transmitem energia de forma
eficiente sem libertar calor, permitindo a utilizacdo de mais pixeis (mais pequenos) para uma
resolucdo mais elevada. (Fig. 1)

O ruido elétrico é minimizado pela montagem do diodo térmico e do amplificador de elevada
especificacdo proximos um do outro no mesmo chip, ajudando a manter a precisdo e a obter uma
resolucdo térmica elevada.

Permite obter imagens térmicas altamente detalhadas para distinguir entre humanos e outras fontes
de calor e para identificar comportamentos humanos especificos, como caminhar, correr ou levantar

as mdos. (Fig. 3)

Sensor compacto, desenvolvido com tecnologia patenteada de vedacéo a vacuo & escala de chips

A embalagem é 80% mais pequena do que a dos sensores existentes gracas a nova tecnologia de
armazenamento.

A tecnologia patenteada de armazenamento a escala de chips e a tecnologia de vedagdo a vacuo (fig.
2) permitem a vedacdo a vacuo do sensor (sem utilizar a embalagem convencional de ceramica) para

evitar a radiacdo térmica e obter uma resolucao térmica elevada.
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de suporte térmico

Fig. 1. Estrutura de pixeis do sensor de infravermelhos Fig. 2. Embalagem de véacuo 2 escala de chips
de diodo térmico

Fig. 3. Cenas captadas com uma camara normal (esquerda) e com o sensor térmico (infravermelhos) (direita)
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Especificacfes principais

Modelo MIR8032A1

Pixeis 80 x 32

Resolucéo de temp. (NETD) 100 mK (tip.)

Campo de viséo 78° x 29° (tip.)

Tens&o de funcionamento 33V

Consumo de energia <50 mA

Dimensdes do produto 19,5x13,5x9,5mm

Intervalo de temp. detetavel -5a+60 °C

Interface Interface periférica em série (SPI, Serial
Peripheral Interface)

Enguadramento

Os sensores de infravermelhos que medem a temperatura através da detecdo da radiacdo de infravermelhos
dos objetos sdo amplamente utilizados em aplica¢bes de seguranca, HVAC e edificios inteligentes. No
entanto, a procura esta a aumentar para sensores que oferecem resolucao térmica e resolucdo de pixeis mais
elevadas em aplicacfes que incluem a distingdo entre humanos e outras fontes de calor e a identificagdo de
um comportamento humano especifico. Para responder a esta crescente procura, a Mitsubishi Electric ira
langar o novo sensor de infravermelhos de diodo térmico MelDIR, que combina uma alta resolucgéo (80 x 32)

e uma elevada resolucgdo térmica (100 mK).

Consciéncia ecolégica
Este produto estd em conformidade com a diretiva 2011/65/UE e 2015/863 (UE) sobre a restricdo da

utilizacdo de determinadas substancias perigosas em equipamentos elétricos e eletrénicos (RoHS).

HiH

Sobre a Mitsubishi Electric Corporation
Com quase 100 anos de experiéncia no fornecimento de produtos fidveis e de alta qualidade, a Mitsubishi
Electric Corporation (TOQUIO: 6503) ¢ um lider mundial reconhecido na produgdo, marketing e venda de
equipamento elétrico e eletronico utilizado em comunicacdes e processamento de informacado, exploracéo
espacial e comunicagfes por satélite, equipamento eletrénico, tecnologia industrial, equipamento de
construcdo, energia e transporte. Integrando o espirito do seu lema empresarial, Changes for the Better, e do
seu lema ambiental, Eco Changes, a Mitsubishi Electric procura ser uma empresa ecoldgica lider a nivel
mundial, enriquecendo a sociedade com tecnologia. A empresa registou um rendimento de 4 519,9 mil
milhdes de ienes (40,7 mil milhdes de dolares*), no ano fiscal que terminou a 31 de margo de 2019. Para
mais informacoes:
www.MitsubishiElectric.com
*A uma taxa de cambio de 111 ienes por dolar americano, determinada pelo mercado de cambio

de Téquio a 31 de marco de 2019
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